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Το γερμάνιο εξετάζεται από τη βιομηχανία και από την κοινότητα 

ημιαγωγών ως ένα βασικό υλικό για τις μελλοντικές εφαρμογές της 

νανοηλεκτρονικής. Το υλικό αυτό παρουσιάζει κάποιες σημαντικές 

ιδιότητες αλλά οι αλληλεπιδράσεις των σημειακών του ατελειών με τις 

προσμίξεις είναι λιγότερο κατανοητές, σε σύγκριση με το πυρίτιο. Η 

κατανόηση της διάχυσης των προσμίξεων είναι απαραίτητη για το 

σχηματισμό σαφώς προσδιορισμένων ντοπαρισμένων περιοχών οι οποίες 

είναι απαραίτητες στις διατάξεις. Αν και οι προσμίξεις p-τύπου, όπως το 

βόριο εμφανίζουν περιορισμένη διάχυση, οι προσμίξεις n-τύπου όπως ο 

φωσφόρος, το αρσενικό και το αντιμόνιο διαχέονται γρήγορα μέσω 

μηχανισμών διάχυσης στις οποίες συμμετέχουν τα πλεγματικά κενά. Η 

παρούσα ομιλία επικεντρώνεται κυρίως στην επίδραση των ενδογενών 

σημειακών ατελειών στους μηχανισμούς διάχυσης των ατόμων δότη και 

στις μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί για να περιοριστεί η διάχυση τους και 

να ενισχυθεί η ηλεκτρική ενεργοποίηση τους. 
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